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Transistor MOSFET IRF530 100V 14A

Codigo: 111398

Descripcion

Transistor mosfet IRFS30 de canal N que ofrece la mejor combinacion de conmutacion répida, el disefio de este dispositivos esta echo para uso rudo, baja
resistencia y costo-efectividad.

®  rea de operacion segura extendida

®  Corriente de fuga més baja (10A m&ximo en VDS = 100v)
@ 5aja RDS (ON) (0,027 tpico)

@ . 20y Tensicn de puena a tuente

® .57 C/WResistencia térmica, unidn al ambiente

® 274 C/W Resistencia térmica, unien a caja

.

Aplicaciones: Administracion de Potencia

Informacion Basica

@ botaridad: Canal N

@ \niensidad drenador continua Id: 14 A

@ rension drenaje-fuente Vs: 100V

@ Resistencia de actvacien Res(on): 110mohm
@ Tension Vgs de medicion Ras(or): 100V
@ rension umbral vgs: 2V

®  Disipacion de potencia Pd: 55 W

@ Temperatura de trabajo

@ remperatura de wrabajo méxima: 175°C
@ Croapsuiado T0-220

.
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